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PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMI

ENERJi-GUNES ENERJiSi CAGRI DUYURUSU

1. Cagri Kodu

‘ 1511-ENE-GUNS-2016-1-1

2. Cagni Bashgi

‘ Yeni Nesil Glines Hiicreleri icin Yenilik¢i Malzeme ve Teknolojilerin Gelistirilmesine Yonelik Calismalar

3. Gagn Gerekgeleri ve Amaglar

Ulkemiz giines enerjisi potansiyeli acgisindan ‘giines bandi’ olarak isimlendirilen hat ({zerinde
bulunmakta ve bu nedenle glineslenme saati ve glines i1sinim siddeti acisindan oldukga avantajli bir
konumda bulunmaktadir. Bu yiksek potansiyelin degerlendirilebilmesi amaciyla son yillarda mevzuat
ve Ar-Ge calismalarinda 6nemli ilerlemeler kaydedilmistir. Glines enerjisinden elektrik Gretimi
konusunda ikincil mevzuatin da tamamlanmasiyla Fotovoltaik (PV) Santraller vasitasiyla Lisanssiz ve
Lisansh elektrik Gretimine olan talep garpici bir bicimde artmistir. Bu talebe paralel olarak tlkemizde
cok sayida PV modiil Uretim tesisi de kurulmustur. Bu tesislerin tamamina yakini kristalsilikon malzeme
tabanli fotovoltaik modiil Gretim hattina sahiptir ve bu kapsamda yerli glines hiicresi tiretimine yonelik
calismalar strdirilmektedir.

Ancak, Ulkemizin gilines hiicresi Uretiminde uluslararasi rekabetten kopmamasi ve yerli olanak ve
kaynaklarla glines hiicresi Ureten Ulke konumuna gelmesi amaciyla; yeni nesil glines hiicreleri icin
yenilik¢i malzeme ve teknolojilerin gelistirilmesine yonelik olarak da Ar-Ge faaliyetlerine ciddi derecede
ihtiya¢ duyulmaktadir.

Yeni nesil glines hiicrelerine yonelik malzemelerin gelistiriimesinde; pahali malzemelerin dogada
fazlasiyla mevcut daha ucuz malzemelerle ikamesi, daha az hiicre malzemesi (¢ogunlukla daha dasiik
kalinlik) ile hedeflenen hiicre veriminin saglanmasi ve atik/zararli malzeme bilesenlerinin kullanimindan
kacinilmasi gibi temel unsurlar dikkate alinmaktadir. Kiclk organik molekillerle ince film gilines
hicreleri, boya-duyarli glines hiicreleri, peroksit giines hiicreleri, polimer/fuleren karisimlarina dayali
organik glnes hucreleri ile hibrit /nanokristal glnes hucreleri gibi yenilik¢ci malzeme/teknoloji
kullanimina dayali glines hiicreleri/modilleri bulunmaktadir.

Bu nedenle mevcut cagrida, yeni nesil glines hiicreleri igin yenilik¢gi malzeme ve teknolojilerin
gelistiriimesine yonelik projeler dikkate alinacaktir.

4. Cagri Konu ve Kapsami

GUnimuzde inorganik malzemeler kullanilarak yapilan geleneksel giines pillerinin verim degerlerinde
ciddi iyilesmeler saglanmistir. Ancak bu kapsamdaki hiicrelerin Uretimi nispeten pahali malzemeler ve
karmasik islem sirecleri gerektirmektedir (1). Bu nedenle son yillarda alternatif malzemeler ve yeni
Uretim tekniklerine yonelik yogun arastirmalar yapilmaktadir. Alternatif glines hlicresi malzemelerinin
gelistirilmesinde; geleneksel glines hiicre Uretiminde kullanilan silikona kiyasla daha ucuz ve dogada
fazlasiyla mevcut malzeme secimi disinda, kullanilan hiicre malzemesi miktarinin (cogunlukla malzeme




kaliniginin) olabildigince diisiik olmasi ve atik/zararli malzeme bilesenlerinin kullanimindan kacginiimasi
gibi temel unsurlar dikkate alinmaktadir (2).

Bu kapsamda geleneksel (1. Nesil) glines hiicrelerine alternatif olarak;

a) kiiclik organik molekdllerle ince film glines hiicreleri (2. Nesil): Cu(ln, Ga)Se,, CdTe, Amorf Si:H,
nano-, mikro-, poly-Si, coklu birlestirmeli polikristalin gibi,

b) yenilikci malzemelerle olusturulan glines hiicreleri (3. Nesil): boya-duyarli glines hiicreleri,
peroksit gines hicreleri, polimer/fuleren karisimlarina dayali organik giines htcreleri ile
hibrit/nanokristal glines hiicreleri, kuantum nokta hicreleri gibi

farkli malzeme ve teknolojilere dayal trin calismalari bulunmaktadir. S6z konusu bu alternatiflerden;
ozellikle 2. Nesil ince film glines modiilleri ticari pazardaki payini giderek arttirmaktadir. Birkag yil 6nce
%10 seviyesindeki verim degerlerine sahip ince film fotovoltaik modiller ginimiizde kullanilan
malzeme tilriine baglh olarak %17-24 araliginda degisen yiksek verim degerlerine ulasabilmistir (2,3).
Benzer sekilde 3. Nesil glines hiicreleri kapsamindaki; boya duyarl glines hiicreleri, organik glines
hicreleri, polimerik/plastik gibi glines hticrelerinin de gelecekte verim ve maliyet acgisindan oldukca
rekabet edebilir seviyeye ulasabilecegi dngorilmektedir (2,4).

(1) International Technology Road map for Photovoltaic, April 2015.

(2) The Future of Solar Energy, Chapter 2: Photovoltaic Technology, MIT Energy Initiative, 2015
(3) Green et al., Prog. Photovolt: Res. Appl., 23:1-9, 2015.

(4) http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg

Hedeflenen Ciktilar ve Teknik Ozellikler:

Projelerin asagida belirtilen Grtinlere odaklanmasi ve belirtilen degerleri/kosullari saglayabileceginin
somut olarak kanitlanmasi beklenmektedir:

a) 2. Nesil kapsaminda gelistirilecek glines hicreleri igin standart test kosullarindaki modil verim
degerinin en az %15, kullanim émri ile birim glc¢ (W) basina Grlin maliyetinin ise uluslararasi
benzeri Girtin ile rekabet edebilir diizeyde olmasi,

b) 3. Nesil kapsaminda gelistirilecek giines hiicreleri igin standart test kosullarindaki moddl verim
degerinin en az %8, kullanim 6mri ile birim giic (W) basina maliyetinin ise uluslararasi benzeri
Urln ile rekabet edebilir dizeyde olmasi,

Diger Hususlar:

e Proje Onerisinde, ilgili Gniversite ve arastirma kurumlarindan proje konusu ile ilgili olarak
danismanlik, hizmet alimlari seklinde is birligi yapilmasi beklenmektedir. Ayrica, projenin 6zgiin
degeri ve yenilikci yonleri agiklanirken, mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler, akademik
yayinlar ve ticari uygulamalar gbz 6nliinde bulundurularak detaylandiriimasi da gerekmektedir.

e Proje Onerilerinde mevcut benzer Urinlerin 6zellikleri verilerek, basari kriterleri yukarida
verilen nitelikte yerli katki orani yiksek Uriin ortaya cikarilmasi istenmekte olup, hedef ve
basari kriterlerinin sayisal olarak agik bicimde verilmesi gerekmektedir.

e Proje sonunda gelistirilen Grliniin performansi akredite bagimsiz test kuruluslari tarafindan
belgelenmelidir.

e Bu c¢agri kapsaminda altyapi olusturmaya yonelik olan projeler desteklenmez ve proje biitce
kalemleri arasinda dengeli bir dagilim olmasi beklenir.

e Sadece entegrasyon/montaj iceren projeler destek kapsami disindadir.

o Gelistirilmesi planlanan hiicrelerin-modiillerin ticarilesme potansiyelini belirlemeye yonelik




maliyet analizinin 6neri formunda yer almasi beklenmektedir.

5. Cagni Takvimi

Cagni Acihis Tarihi 22 Haziran 2016

23 Eyliil 2016
9 Eyliil 2016 Saat 17:30
22 Temmuz 2016 - 23 Eyliil 2016 Saat 17:30

Cagri Kapanis Tarihi

On Kayit Son Tarih*

Proje Oneri Basvuru Tarihleri
*: Proje basvurulari yapabilmek icin proje &neri bashginiz ve kurulusunuz durumu ile ilgili belgeleri TUBITAK a
sunarak 6n kayit onayi almaniz gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evraklarin TUBITAK’a evrak girisinin
yapilabilecegi en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar 6n kayit evraklarini TUBITAK’a ulastiramayanlar proje

basvurusu yapamayacaktir.

6. Cagriya Ozel Sartlar
Proje Siiresi Ust Siniri: 48 ay

Proje Biitgesi Ust Siniri: 3.000.000 TL
Ortakl Proje Biitgesi Ust Siniri: 3.000.000 TL
Isbirligi Yapisi: Kisit yoktur.

Diger Hususlar: Yok
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Ayrintili bilgi icin: www.tubitak.gov.tr/1511
E-mail: 1511 @tubitak.gov.tr

8. ilgili Belgeler
1511 Oncelikli Alanlar Arastirma Teknoloji Gelistirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programi

[}
Uygulama Esaslari
e 1511 Proje Oneri Basvuru Formu (AGY111-02)

9. Ek Bilgi
Proje basvuru tarihi itibari ile proje ekibinde proje konusu ile ilgili en az lisans diizeyinde firma

calisani personel istihdam edilmeyen projeler hakem atamasi yapilmadan 6n incelemede
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reddedilir.

Bu cagri duyurusu TUBITAK 1511 kodlu “Oncelikli Alanlarda Arastirma Teknoloji Gelistirme ve
Yenilik Projeleri Destekleme Programi” uygulama esaslari cercevesinde yapilmis olup, burada
belirtiimeyen hususlar icin uygulama esaslarinda yer alan hiikiimler gecerlidir.




